


















专利名称(译) 活性有机电致发光器件背板及其制造方法
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[标]发明人 HSU YUANJUN

发明人 HSU, YUANJUN

IPC分类号 H01L51/56 H01L27/32

CPC分类号 H01L51/56 H01L27/3246 H01L27/3262 H01L27/1237

优先权 14/124716 2013-12-08 US

其他公开文献 US9368762

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种有源有机电致发光器件背板及其制造方法。器件背板包括：
基板，形成在基板上的多个有源TFT像素阵列，以及形成在有源TFT像素
阵列上的有机平坦化层，有机电致发光电极，像素限定层和支撑体。每
个有源TFT像素阵列包括驱动TFT和开关TFT。驱动TFT具有栅极绝缘
层，其厚度大于开关TFT的栅极绝缘层的厚度。通过加厚驱动TFT的栅极
绝缘层，可以减小驱动TFT的栅极电容，并且增加驱动TFT的亚阈值摆
幅，以实现灰度级的良好清晰度。
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